Uloha .

M éreni vlastnosti optického vazebnihdlenu
a) Zopakujte si:

VA charakteristiku infra LED

Vlastnosti tranzistdr

b) Zmeite a graficky znazotgie vstupni charakteristiku 1, =f (U1)optického vazebniho
¢lenu. Porovnejte ji s charakteristikoteknikové diody a s charakteristikdervené nebo
zelené LED.

c) Znxeite pirevodni charakteristiku I, = f (I;) optického vazebnihdenu........ agraficky ji
znazornéte. Proud { volte v rozsahu .... az..... mA. N&pzdroje 2 zvolte ..... V.

d) Zmeite prevodni charakteristiku U, = f (U;) optického vazebnihélenu  agraficky ji
znazornéte (viz obrazek b). Vyznde v ni linearni oblast. Zamyslete se nad volbaistert
R:1 a R a velikosti napdjeciho n&p. Nageti zdroje 2 zvolte ..... V. K zaji&tni linearity
pienosu nati je poteba dostata¢ velké napti zdroje Z1 a dostateé velky rezistor R —
obvod se chova jako zdroj proudu, minimalizuje sknearita infradiody a dostate: velké
napsti zdroje 4 a @imérere velky rezistor R, aby se tranzistor nedostal do saturace.
Pozn. Rezistory Ra Ry jsou v gripravku zapojeny pouze jako ochrana optrofed@patnym
zapojenim. Vzhledem k velkému vstupnimu odporumettu je jejich vliv na fesnost
méteni zanedbatelny.
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